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I. MỤC ĐÍCH BÀI THÍ NGHIỆM:

· Xác định chiều phân cực cho các lớp tiếp và đo dòng điện cực gốc (dòng Ib) và dòng điện cực góp (dòng Ic) của Transistor làm việc ở chế độ khóa điện từ (chế độ dòng – hở). Trong đó trạng thái hở là trạng thái transistor không dẫn hay cắt dòng trạng thái đóng là trạng thái mở thông báo IC bão hòa.

· Chừng minh hoạt động và đo dòng điện cựa gốc (dòng IB) và dòng điện góp (dòng IC ) của transistor làm việc ở chế độ khuếch đại.

· Biết sử dụng công cụ nhỏ mô phỏng hoạt động của mạch cần khỏa sát. Sử dụng phần mềm Pspice.

· Tìm hiểu mạch khuếch đại tín hiệu và mạch biến đổi tín hiệu.

II. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG
Khảo sát mạch Transistor PNP ở chế độ chuyển mạch
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Transistor ở trạng thái đóng(ON)
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 Transistor ở trạng thái mở
Nhận xét:

   
IB(off) > IB(on)

 

 IC(off) < IC(on)

   
VBE(off) <   VBE(on)

      
VCE(off) >   VCE(on)

Ta có thế thấy nếu không kể đến các chiều các giá trị đo được thị các giá trị đo được trong mạch transistor NPN cũng không giống so với các giá trị đo được của mạch PNP.
1. Khảo sát mạch Transistor NPN làm việc ở chế độ chuyển mạch
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 Transistor ở trạng thái đóng(ON)
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Transistor ở trạng thái mở
Nhận xét:

-Dòng điện cực đại chạy qua R1 là IR1 =10.86mA

-Ta thấy:  
IB(off) >   IB(on)  

                
IC(off) >   IC(on)     

              
 VBE(off) > VBE(on) 

              
VCE(off) < VCE(on)

2. Khảo sát mạch Transistor PNP ở chế độ chuyển mạch
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Transistor ở trạng thái đóng(ON)
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 Transistor ở trạng thái mở
Nhận xét:

   
IB(off) > IB(on)

   
IC(off) < IC(on)

   
VBE(off) <   VBE(on)

      
VCE(off) >   VCE(on)

Ta có thế thấy nếu không kể đến các chiều các giá trị đo được thị các giá trị đo được trong mạch transistor NPN cũng không giống so với các giá trị đo được của mạch PNP.

3. Khảo sát mạch điều khiển độ sáng của đèn bằng Transistor
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Bảng kết quả đo với các cặp giá trị R2 và R3:

	R2/R3
	Dòng IC(mAdc)
	Dòng IB(mAdc)
	Hệ số khuếch đại dòng IC/ IB

	45kΩ/5 kΩ
	1.699
	8.741×10  -3
	194

	40 kΩ /10 kΩ
	3.947 
	19.6×10  -3
	201

	30 kΩ /20 kΩ
	8.350 
	42.46×10  -3
	196

	20 kΩ /30 kΩ
	12.79
	69.19×10  -3
	184

	10 kΩ /40 kΩ
	15.74
	303.92×10  -3
	51

	5 kΩ /45 kΩ
	15.29
	1.013
	15


Ta nhận thấy ứng với cặp R2/R3 =40/10, thì hệ số khuếch đại là lớn nhất.
III. KIẾN THỨC, KĨ NĂNG THU ĐƯỢC CHO BẢN THÂN SAU KHI THAM GIA QUÁ TRÌNH THÍ NGHIỆM:

· Đã biết: được chiều phân cực cho các lớp tiếp của Transistor ở các chế độ khóa từ và hoạt động của Transistor trong việc lam khuếch đại. Và biết được nguyên lý hoạt động của bộ khuếch đại tín hiệu tính chất mạch khuếch đại thuật toán đảo với trở kháng vào lớn. Cách làm thế nào để biến đổi tín hiệu từ dạng này sang dạng khác.

· Làm được: sử dụng phần mềm Pspice trong việc mô phỏng khảo sát mạch điện. Dùng được mạch tích phân và mạch vi phân dùng IC thuật toán
